
















































专利名称(译) 液晶显示装置和可用于液晶显示装置的介电膜
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摘要(译)

本发明提供一种液晶显示装置，其具有低功耗的高图像可视性，并且通过使用具有低介电常数，高耐热性，高光学透射率，高膜厚
度和高的层间介电膜以低成本生产。以低成本生产的扁平化性能。有机硅氧烷电介质膜用作液晶显示装置的层间电介质膜。将层间
介电膜中的氮含量与硅含量的比率（Ni含量/ Si含量）控制为元素比率为0.04以上。用于抑制和限制由层间介电膜的增厚引起的破
裂的限制膜厚度设定为1.5μm或更大。
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